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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.01 - твердотільна електроніка. – Національний університет “Львівська політехніка”. Львів, 2008.
Дисертація присвячена створенню та прогнозуванню характеристик сенсорів теплових величин для широкого інтервалу температур на основі ниткуватих кристалів твердого розчину Si1-хGeх (х=0,01–0,1) р-типу провідності, легованих домішками , , до концентрації з діелектричного боку переходу метал-діелектрик. Наведено результати досліджень терморезистивних і термоелектричних властивостей ниткуватих кристалів Si1-xGex в інтервалі низьких та підвищених температур під дією деформування та магнетного поля, визначено механізми транспорту носіїв заряду в широкому інтервалі температур і степенів легування напівпровідника. Проведено дослідження магнетних властивостей НК та дестабілізуючого впливу зовнішніх магнетних полів на термометричні характеристики НК Si1-xGex. Розраховано основні термоелектричні та термометричні параметри НК і зроблено оцінку можливості їх використання у сенсорах теплових величин для кріогенних та підвищених температур.
На основі НК Si1-xGex створено високочутливі малоінерційні сенсори температури та різниці температур для інтервалів кріогенних (20–120К) та підвищених (300–550К) температур, працездатні в умовах дії достатньо сильних зовнішніх магнетних полів.

